Circuite Numerice Memorii

LUCRAREA nr. 13

Memorii

1. Memorii de tip FIFO (First In First Out)

O astfel de memorie este caracterizatd prin faptul cd primul cuvant
inscris, va fi primul cuvant ce va aparea la iesire la o operatie de citire.
Pentru a realiza o astfel de memorie, sunt necesare RD. Intru-cat aplicatiile
cele mai utilizate folosesc cuvinte de 8 biti, vom prezenta o memorie de 8
biti:

Capacitatea unei astfel de memorii este datd de lungimea RD (de
numarul celulelor RD).

Se utilizeazd pentru memorarea temporard a datelor ce intrd intr-un
sistem (circuit tampon). Dupa receptionarea unui bloc de date (memoria este
plind), se transferd continutul in sistem. Astfel nu se intrerupe functionarea
(bucla principald de program) la receptionarea fiecarui cuvant, inlaturandu-
se timpii pierduti pentru tratarea operatiilor de intrerupere. De exemplu
conectarea unui convertor A/D la un sistem cu microprocesor se face prin
intermediul unei astfel de memorii.
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a) memorii de tip LIFO (Last In First Out)

=99,

Aceasta este o memorie de tip “stiva”: ultimul cuvant inscris va fi primul
cuvant citit. Realizarea unei memorii LIFO se face cu registre universale, ca
in figura urmatoare. Lungimea cuvantului ce poate fi memorat fixeaza
numarul de RU necesare, iar capacitatea maxima a memoriei stabileste
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lungimea fiecarui RU. Tabelele urmatoare ilustreaza functionarea memoriei
LIFO de 4 cuvinte. Pe intrarile Sls.p se aplicad cuvantul de memorat. Modul
de functionare al RU este selectat de deplasare stanga-dreapta prin
Ao=A;1=0. Fiecare impuls de tact va inscrie cuvantul aflat la Dy.7 in registre.
La tactul urmator, primul cuvant se deplaseaza in celulele urmatoare, iar
noul cuvant aflat pe intrdri se memoreaza in primele celule din fiecare RU,
s.a.m.d. Cand se doreste citirca din memorie, se stabileste Ag=1 si A;=0,
fiecare tact realizdnd citirea informatiei existente in primele celule, si
deplasarea continutului din registre spre stanga.

A¢=0, A;=0=inscriere registru (deplasare S-D)
RU, [ RU; | RU, | RU; | RUs; | RUs | RUg | RU;

Qo | Xo [ X1 [X2 |X3 [ X4 |X5 |Xe |X7
Qi
Q
Qs

U
Ay=0, A;1=0=inscriere registru (deplasare S-D)
RU, | RU;, | RU, | RU; | RUs | RUs | RUg | RU;
Qo [Yo | Y1 [Y2 |¥s [Va |Y5s [ V6 |V7
Qi [ Xo | X1 [X2 [X3 [ X4 | X5 |Xe [X7
Q>
Qs
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Ao=1, A;=0=inscrie registru (deplasare S-D
RU, | RU, | RU, | RU; | RU;s | RUs | RUg | RU;

Qo |20 |7 Z Z3 Z4 | Zs Ze | Z7
Qi |yo [y1 |y2 |y3s |ya |Ys |Ye |y7
Q2 | X0 [ X1 [ X2 |[X3 | X4 | X5 |Xe |X7

Qs

U
Ao=0, A;=0=citire registru (deplasare D-S)
RU, | RU, | RU, | RU; | RUs | RUs | RUg | RU;
Qo [Yo |yr [Y2 |ys |ya Y5 | Y6 [ Y7
Qi [ Xo | X1 [X2 [X3 [ X4 | X5 |Xe [X7
Q>
Qs

Acest tip de memorie se utilizeazd la memorarea adreselor, de la care se
abandoneaza programul, pentru executarea unor subrutine de tratare a
cererilor de intrerupere, pentru ca programul sa stie unde sa revina. In cazul
in care a aparut o cerere de intrerupere, sistemul a salvat adresa instructiunii
la care ajunsese programul X7Xs..X1Xo, dupd care incepe executia
subprogramului de tratare a intreruperii. In acest timp survine o altd
intrerupere, care determind suspendarea activitatii si saltul la alta adresa. Se
salveaza In memorie adresa curenta Y;Ye...y1Yo $i se executa o alta subrutina.
Si aceasta este intreruptd la randul ei. Se salveazd in memoria LIFO noua
adresd curentd Z7Ze...Z1Zp §i se sare la adresa subrutinei de intrerupere
asociate noii intreruperi. Terminare tratarii acestei intreruperi, duce la
revenirea in program, la adresa Z7Zs...21Z0 §1 executia pand la capat a
subrutinei abandonate. La terminarea ei se va relua subrutina anterioara de
la adresa y7Ye...Y1Yo, si 1n final se va reveni in bucla principald de program,
la adresa X7Xs...X1Xo.

5. Lucriri de efectuat in laborator

Se completeaza fisa de laborator disponibila la adresa:
http://www.ee.tuiasi.ro/~demm/Digital Circuits/Fisal.ab13.DOC
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FISA LABORATOR

1. Se realizeaza un registru de deplasare cu CBB de tip D cu 8 celule. Se

H

tii de 8 biti. Se

b

aplicd la intrare cuvinte de 8 biti §i se urmdreste deplasarea acestora prin
memorie de la un capat la altul. lesirile se realizeaza sub forma de
magistrala. Formele de unda rezultate se copie mai jos. Se noteaza timpii de

utilizeaza acesta pentru a realiza o memorie FIFO de 8§ loca

intarziere si valorile logice pe formele de undd. Se compara rezultatele cu

tabelul de ad

evar.

4 in MaxPlus II si se

construieste apoi o memorie LIFO de 8 biti. Se inscriu 3 cuvinte in memorie

2. Se realizeazd un registru universal cu N

a rezultate se copie mai jos. Se noteaza

si apoi se extrag. Formele de und

a. Se compara

lorile logice pe formele de und

rezultatele cu tabelul de adevar.

arziere §i va

1nt

A~

timpii de

'
|
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v

DI[7..0]
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